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Sposéb i uklad do dobierania par tranzystorow
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b i uklad do
dobierania par tranzystor6w pracujacych w szero-
kim zakresie temperatury.

Znane dotychczas sposoby dobierania par tran-
zystoré6w przeznaczonych do pracy w ukladach sy-
metrycznych i przeciwsobnych polegaja na poréw-
naniu charakterystyk pradowych tych tranzystoréw
lub ich pradéw statycznych w okreSlonych punk-
tach pracy.

Znany jest rowniez spos6b i urzadzenie do do-
bierania par tranzystoréw w ukladzie wzmacniacza
przeciwsobnego polegajagcy na sterowaniu dyna-
micznym dwoma identycznymi przetiegami zgodny-
mi w fazie o ré6wnych amplitudach i czestotliwo-
$ci. Odbywa sie to w warunkach pracy, zblizonych
do rzeczywistych, przy czym jako kryterium prak-
tycznej identycznosci przyjmuje sie zanik mapiecia
na wspdlnym obcigzeniu.

Znany jest spos6b i urzadzenie do dobierania par
tranzystoré6w do wzmacniaczy réznicowych pradu
stalego, polegajagce ma tym, ze jeden tranzystor
sposrod tranzystoréw mierzonych przyjmujz2 si¢ za
tranzystor cdniesienia i umieszcza sie w jednej
galezi wzmacniacza réznicowego, przy czym suma
pradéw emiter6w tranzystoro6w umieszczonych w
obydwu galeziach wzmacniacza jest miezalezna od
parametréw tych tranzystoréw. Nastepnie do wej-
$cia wzmacniacza doprowadza sie réznicowy syg-
nat stalopradowy i réwnocze$nie mierzy sie rdézni-
cowy sygnal ma wiyjSciu wezmacniacza. Jako Kkry-
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terium doboru pary kolejno mierzonych tranzy-
stor6w przyjmuje sie wystepowanie jednakowych
wyjsciowych sygnaléw réznicowych w granicach
zatozonych tolerancji dla réznicowych sygnaléw
wejsSciowych.

Znane s3 takze uklady do dobierania par tranzy-
stor6w wigczanych na przemian do ukladu oscy-
lografu za pomocy przelgcznika elektromechanicz-
nego. Urzadzenie zawtiera uklad synchronizacji mo-
mentu przelgczenia badanych tranzystoréw, z mul-
tiwibratorem w ktérego obwodzie obcigzenia pod-
laczona jest cewka z dwoma kontaktorami, przy
czym obwody bez tranzystoréw multiwibratora za-
silane sa .przez opornik napieciem zmiennym
wlgczonym na wejscie odchylania poziomego jed-
nostrumieniowego oscylografu.

Zaden z powyzszych znanych rozwigzah nie na-
daje sie do dobierania charakterystyk termicznych
par tranzystoré6w pracujgcych w szerokim zakresie
temperatur zwilaszcza w wukladzie z duzg oporno-
Scig bazy. Powodem tego jest oddzielny pomiar
zmian napiecia baza-emiter wzmocnienia ‘staloprg-
dowego i pradu Ios.

Celem wynalazku jest umozliwienie szybkiego
i dokladnego doboru tranzystoré6w pracujacych w
szerokim zakresie temperatury.

Istota wynalazku polega na zalgczeniu w obwody
baz dobieranych tranzystor6w rezystoré6w, a nas-
tepnie poddaniu ich zadanym zmianom tempera-
tury, po czym dokonuje sie¢ zmian napiecia wej-
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Sciowego Ugp dla kazdego z dobieranych tranzy-
stor6w dla wybranych wartoSci temperatur z za-
danego zakresu pracy, przy jednoczesnym utrzyma-
niu stalej warto$ci pradu kolektora, a nastepnie
odezytuje sie posaczegblne wartoSci mapiecia Ugp
i sporzadza charakterystyki zalezmosci zmian na-
piecia Ugp w funkcji zmian temperatury, po czym
dokonuje sig. wyboru tranzystoréw o charaktery-
stykach wspoéibieznych.

Uklad do dobijerania par tranzystoréw pracuja-
cych .w szerokim zakresie zmian temperatury za-
wiera komore klimatyczna wyposazong w n ze-
spotébw zaciskowych odpowiadajacych elektrodom
tranzystoré6w i uklad pomiarowy, w ktérym wolto-
mierz cyfrowy ‘jest dolaczony do zacisku bazy
emitera kazdego tranzystora z szeregu tranzysto-
ré6w dobieranych, a zacisk kolektora jest polaczony
poprzez miernik pragdu i szeregowo polaczony z
nim rezystor obwodu kolektora kazdego tranzy-
stora dobieranego ze #arodiem mapiecia zasilania.
Ponadto punkt wsp6lny polaczenia rezystora kolek-
torowego i miernika pradu jest polgczony z pierw-
szym wej$ciem stabilizatora mapiecia, ktérego dru-
gie wejécie jest polaczone poprzez zrédlo mapiecia
wzorcowego ze Zrédlem napiecia zasilania, przy
czym wiyjscie stabilizatora mapiecia jest polgczone
poprzez rezystor bazy z baza kazdego dobieranego
tranzystora.

Wynalazek zostal uwidoczniony w  przykladzie
wykonania na rysunku przedstawiajgcym schemat
ideowy ukladu do dobierania par “tranzystoré6w
pracujgcych w szerokim zakresie 'bé'rhpéramur'f

Uklad wedlug wynalazku sklada sie z komory
klimatycznej 1 wyposazonej w n zespoléw zacisko-
wych a, b, ¢ oraz z ukladu pomiarowego. Kazdy
z zaciskéw ' bdpowiada odpowtedniej” “elektrodzie
rtr::\tmzystm'a T z iszéregu do'bleraznydh tranzystorow
Ty ... Tn. Zacisk & odpowiada bazie tranzystora T;
zac1§k b odpowiada kolektorowi, a zacisk ¢ emi-
terowi tranzystora T. Do zaciskéw a i ¢ dolgcza
sie kolejno woltomierz cyfrowy 2, matomiast do
zacisku b poprzez miernik pradu 3 i rezystor ob-
wodu kolektora R dolgcza sie zrédlo zasilania Uk
tranzystoréw dobieranych T; ... Tn. Na wejécie
. kazdego tranzystora T z szeregu tranzystoré6w do-
bieranych T; ... Tn polaczone z zaciskiem a do-
Iacza sie mnapigcie U ma wyjscig-stabilizatora napie-
cia 4, Jedno wejscie stabilizatora polaczone jest
ponadto poprzez wzorzec mapiecia 5 do Zrédla za-
silajgcego Uk, a drugie jego wejscie jest polgczone
z punktem wsp6lnym miernika pradu 3 i rezystora
kolektorowego R. Dobierane tranzystory T; ... Tnq
z dolgczonymi rezystorami bazy obwodu Ry, umiesz-
cza si¢ w &komorze klimatycznej 1, przy czym
elektrody tranzystor6w dolacza sie 'do m zespoiow,
w ktérych kazdy zawiera trzy zaciski a, bi e
Kazdemu zespolowi =zacisk6w przyporzadkowany
jest jeden tranzystor T z rezystorem Ry,. Naste-
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pnie kolejno do kazdego zacisku a, b, ¢ dolacza
sie uklad - pomiarowy, skladajacy sie ze stabiliza-
tora mapiecia 4 i woltomierza cyfrowego 2.

W obwody kolektorowe tranzystor6w Ti ... Tn
wiaczony jest miernik pradu koleltora 3. Zmie-
niajac napiecie wejsciowe Ugp kolejnych tranzy-
stor6w T; ... Tn za pomoca stabilizatora mapiecia
4 dla kazdej z wybranych wartosci temperatur z
zadanego zakresu pomiarowego kplekt»ora utrzy-
muje sie staly wartos¢é pradu Ie w obwodzie
kolekkbora mierzong miernikiem pradu 3. Odczy-
tujgc z woltomierza 2 warto$¢ mapjecia wejscio-
wego Ugp jaka odpowiada stalej wartosci pradu
kolektora Ic dla kilku temperatur zakresu pracy
tranzystora T ... Tn otrzymuje sie przebieg cha-
rakterystyk napigcia wejSciowego Ugp tranzystora
w funkcji temperatury odpowiadajacy ich chara-
kterystyce termicznej. Nastepnie dokonuje ‘sie ich
poréwnania, przy czym wsp6lbiezno§é przebiegu
charakterystyk termicznych dwéch “tranzystoréw
jest rownoznaczna z dobraniem pary tranzystoréw.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b dobierania par 'tcranzystofé«w, -znamien-
ny tym, ze dobierane tranzystory (T; ... Tn) posia-

‘dajace zalgczone w obwody baz rezystory Rv) -

daje si¢ zadanym zmianom temperatury, przy czym
dokonuje sie zmian napiecia wejSciowego Ugp kaz-
dego tranzystora (T) z tranzystoréw (T;... Tn) dla
wybranych warto$ci temperatur z zadanego zakre-
"su pomiarowego przy zachowaniu statej wartosci
pradu kolektora Ic, a nastepnie odczytuje.sie posz-
czegblne wartoSci napiecia Ugs i sporzagdza charak-
terystyki zaleznoSci zmian napiecia Ugp w funkcji
'zfnian temperatury, po czym dokonuje sie wyboru
tranzystor6w o charakterystykach wsp6lbieznych.
2. Uklad do 'dobierania mpar tranzystor6w za-
wierajacy 2Zr6dlo mapiecia =zasilania, stabilizator
napigcia, woltomierz mapiecia, znamienny tym, ze
zawiera komore' klimatyczng (1) wyposazong w n
zespolow zaciskowych, odpowiadajacych elektro-
dom dobieranych tranzystoré6w (T; ... Tn), przy -
czym zacisk (a) odpowiada bazie tranzystora (T),
zacisk (b) odpowiada kolektorowi” tranzystora (T),
a zacisk (c¢) odpowiada emiterowi tranzystora (T) oraz
uklad pomiarowy, w ktérym woltomierz cyfrowy (2)
jest dotaczony do zaciskéw bazy (a) i emitera (¢), a
zacisk kolektora (b) jest polgczony poprzez miernik
pradu (3) i szeregowo polgczony z nim rezystor ob-
wodu kolektora (R) ze zrédlem napiecia (Ux), po-
nadto punkt wspélny polaczenia rezystora (R) i
miernika pradu (3) jest polaczony z pierwszym
wejsciem stabilizatora napiecia (4), ktérego dru-
gie wejscie jest polgczone poprzez #rédlo mapiecia
wzorcowego (5) ze zrédiem mapiecia zasilania, przy

-czym wyjscie stabilizatora (5) jest polaczone poprzez

rezystor (R¢) z bazg dobieranego tranzystora (T).
Ux

Ux

E’:IBLiOTCKA

W.Z.Graf. Z-d Nr 2, zam. 788/76, A4, 130+15
. Cena 10 zt -

RIS

Urzgadu Prb.otoe ey
PWM [T RET

R

7 -



	PL84196B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


